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DISKRETNI POLOVODICOVE SOUCASTKY

Tranzistory

2N 2222 NPN — SPINACI TRANZISTOR

Je urkeny pre vefmi rychle spinacie obvody stredného vykonu a pre
vieobecné pouZitie od jednosmernych aZ po VF obvody. Kolektory tran-
zistorov su vodivo spojené s puzdrom.

né

PUZDRO: TO—- 18
Zem dovozu: MLR

10.3
10.3.1

Medzné hodnoty:
Uego 60 v
Ugeo 30 v
Uggo 5 v
'c 0,8 A
T, 175 °c
T, —65 ... +200 °C
P 0,5 w
Py 1.8 w Tease $25°C
Ry 83 °C/W
\hia 300 °C/W
T.ass — t€plota puzdra —ol{max#05.
Statické parametre:
[ <10 nA Ueg =50 V
leso <10 my Ugg =50V, T,y = 150 °C
“leso <10 nA U =3V
U(aa)cm 260 V' IC =10 l.IA
|BRICEO 230 v Ic=10mA
Ugrjeso >5 v le=10uA
[ >35 Uge =10V, Ic =0,1mA
1E >50 Uge =10V, [g = 1mA
hae >75 Uge =10V, Ic =10 mA
[ . 100 ... 300 Uge =10V, [ = 150 mA
Hoe >30 Uee = 10V, I = 500 mA
hae >50 Uee =1V, Ig=150 mA
Ucesar <04 v lc=150mA, lg=15mA
oesat <16 v I =500 mA, Iy =50 mA
Uggsar <13 v Ic=150mA, Ig=15mA
Uggaar <26 v I = 500 mA, /g =50 mA
Dynamické parametre:
fr 2250 MHz Uge =20V, I = 20 mA, f =100 MHz
Ceso <8 pF Ugg=10V, f=1MHz
17 G116 <60 Q Uce =20 V, Ioe =20 mA, f = 300 MHz
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2N 2904A, 2N 2905A,2N 2907A PNP — SPINACI TRANZISTORY

S uréené pre velmi rychle spinacle obvody stredného vykonu a pre
vieobecné pouzitie od jednosmernych az po VF obvody. Kolektory
tranzistorov s( vodivo spojené s puzdrom.
PUZDRO: TO —39(ZN 2904A, ZN 2905A)

TO — 18 (2N 2907A)
Zem dovozu: MER

Medzné hodnoty:
2N 2004A
2N 2905A 2N 2907A
—Uggo 60 60 v
—Ugeo 60 60 v
—Upggo 5 5 v
I 06 0,6 A
T, 200 200 °C
T, —65...+200 °C
P 06 04 w ,
Py, 3 18 w Toaee <25 °C
Rpe 58 97 °C/W
Rya 292 440 °C/W T.ase — teplota puzdra
Statické parametre:
2N 2904A
2N 2905A 2N 2907A
~leso <10 <10 nA ~Ugg =50V
—loso <10 <10 pA ~Ugg =50V, T, =150 °C
2N 2905A
2N 2904A 2N 2007A
~leey <50 <50 nA —Uee =30V, Ug: =05V
leav <50 <50 nA —Uge =30V, Upe =05V
=Ugriceo >60 >60 v —lc=10pA
~Ugnyceo 260 >60 v —lc=10mA
~Ugpeso 25 25 Vv —le=10pA .
hoe 240 >75 —Uce =10V, —/g = 0,1 mA
Ry 240 >100 —Uge =10V, —lg=1mA
Ay >40 >100 —Uge =10V, —Ic =10 mA
Ao 40...120 100.. .. 300 —Uge =10V, —Ig = 150 mA
hye >40 >50 —Uge =10V, —Ic = 500 mA
—Uceen <04 v —lc =150 mA, —/g = 15 mA
=Ucesm <1,6 Y I =500 mA, —Ig =50 mA,
~Ugesal <13 v —lg =150 mA, —fg=15mA
—Ugesal <26 v —le =500 mA, —f; =50 mA
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Dynamické parametre:

2N A
(2N 2904A 28 2007A
fr " 200 MHz —Uge =20V, —Ig = 50 mA
f=100 MHz
Coso <8 pF ~Ugg =10V, f= 100 kHz
Ceso <30 pF —Ugg =2V, f=100 kHz
Iy <10 ns -U, =30V
t <40 ns —lc=150 mA
ton <45 ns —lg,=15mA
Upgor =0 V
f <80 ns —lgy =13 mA
t <30 ns Igp =17 MA
fon <100 ns =U; =30V
—lg=150 mA
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2T 3850 PNP SPINACI TRANZISTOR

Zem dovozu: BLR
n
3 EBC o
Medzné hodnoty: g ’E‘
w
Ueso max. i10v = F
Ueeo max. 100V 254
Ugso max. 6V
I max. 100 mA @5 max
P max. 250 mwW _
t max. 150 °C @
. =]
g —55 az +125 °C £ &
Charakteristické adaje: d,=25°C 15 °C
UOEul <0,25 V‘) Q,
Use mt <0,9") ;
pr I =25mA") J
=2,5mA') -
hae >307) |_0Smax.
pri Uge =5V L
Ie =25mA Rozmerovy vykres
f: >50 MHz
pri Uce =5V
lo =10 mA
f =30 MHz
Crc =5pF")

1) Ugg=10 V; k=0; f=1MHz
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BC 157, BC 158, BC 159 PNP — NF PRE VSEOBECNE POUZITI

PUZDRO: SOT-25
Zem dovozu: PLR

2.3max- 7.5 max.
1,3max-
] B N R
Medzné hodnoty: | \ ]
Parameter | Jedn. | BC157 | BC 158 | BC 159 " %
2
_UOEO \" 45 25 20 3 N25max- 125max. é
—Uges " 50 30 25 E
—Ueso v 5 5 5 =
—lg mA 100 100 100 é
—lem mA 200 200 200 E
— mA 50 50 50 Y
P mv 300 300 300
L) °C 125 125 125 i25max. w
D °C —55...+125 £ 8 ¢ « ﬂ
tamp °C —40...+125
] | 256 254
0,8max.
Charakteristické udaje:
BC 157 BC 158 BC 159
Parameter | Jedn.
min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
—lees nA —Uges =20V - 2 100 - 2 100 - 2 100
Uge =0
—Ugriceo v —lec=2mA 45 - - 25 - - 20 - -
=0
—Ugrices \' —le =10 pA 50 - - 30 - - 25 - -
Uge =0
—Ugrieso \' —k=10pA 5 - - 5 - - 5 - -
le=
hye - —lc=2mA 65 - 480 65 - 850 110 - 850
—Uge =5V
Uge mV —lg =10 pA - 530 - - 530 - - - -
—Uge =5V
—lc=2mA 530 650 700 550 650 700 550 650 700
—Uge=5V
—lg =100 mA - 740 - - 740 - - - -
—Uge =5V
—Ugex \ —lg; =10 mA - 0,3 0,6 - 0,3 0,6 - 0,3 0,6
—lg;=11mA
—Uge=1V
—Uce sar Vv —lc=10mA - 0,1 0,2 - 0,1 0,2 - 0,1 0,2
—lg=0,5mA
—Ic =100 mA - 0,3 0,95 - 0,3 0,95 - - -
—lg=5mA )
—Uge sar \" —lc=10mA - 0,7 0,8 - 0,7 0,8 - 0,7 0.8
—k=0,5mA
—Uge sat \ —lc =100 mA - 0,9 1,2 - 0,9 1,2 - - -
—lg=5mA
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Parameter

Jedn.

BC 157

BC 158

BC 159

min.

typ.

max.

min. typ.

max.

min. typ.

max.

fr

MHz

dB

pF

pF

—lc=10 mA
—Uge =5V
f =100 MHz
—lc=0,2mA
—Uge=5V
R, =2kQ
f=1kHz
Af =200 Hz
—lc=0,2mA
—Uge=5V
R, =2kQ
Af=30 Hz |
+15kHz
—Ug=10V
le=0
f=1MHz
—Ug=05V
Ic=0
f=1MHz

100

150

"

10

100 150

10

100 150
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BC 177, 177A, 177B;  PNP — NF PRO VSEOBECNE POUZIT|
BC 178, 178A, 178B;
BC 179, 179A, 1798

'PUZDRO: TO—18
Zem dovozu: PLR

Medzné hodnoty:

Parameter Jedn. BC177 BC 178 BC 179

—Ugeo v 50 30 25

—Uces v 50 30 25 .132:"'"*-
Omax,

~Ugso \Y 5 5 5 A !

~lg mA 100 100 100 x[ Pl

~lom mA 200 200 200 g o ;

~ly mA 50 50 50 “” =28l ===

P mw 300 300 300 i } |

B °C 175 175 175 ik

Hamb oC —40++125 | —40++125 | —40++125 g

Ding °C —55++175 | —85++4175 | —55%+175 & H‘ ] U

'¢'O.53mx

Charakteristické udaje:

BC 177 BC 178 BC 179
Parameter |Jedn.
' min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
—loes nA | —=Ugs=20V - 2 100 - 2 100 - 2 100
Uge=0
=Ugniceo |V —le=2mA 45 - - 25 - - 20 - -
k=0
—Ugnices |V —lg =10 pA 50 - - 30 - - 25 - -
Uge=0 :
—~Ugriso |V —k=10pA 5 - - 5 - - 5 - -
=0 .
—Ilc=10pA KkI. A - 110 - - 110 - - 110 -
—Ug=5V k.B - 200 - - 200 - - 200 -
hoe - {—lk=2mA 65 - 480 65 - 850 110 - 850
—Uge=5V kl.LA| 110 180 240 110 180 240 110 180 240
k.B| 200 290 480 200 290 480 200 290 480
—Ic = 100 mAkl. A - 110 - = 110 - - - -
~Uge=5V k.B - 190 - - 190 - - - -
—Uge mV | —/lc=10pA - 570 - - 570 - - 570 -
—Ug=5V
—lc=2mA 550 650 70 550 650 70 550 650 70
—Uge=5V
—Ic =100 mA - 800 - - 800 - - - -
—Uge=5V
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BC 177 BC 178 BC 179
Parameter | Jedn.

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.

—Ugsa | V —;: = 3% m,: - 0,1 02 - 0,1 02 - 0,1 02
—lg=0,5m,
—lg =100 mA - 03 095 - 03 095 - - -
—lg=5mA
—Ugeea | V —Ilc=10mA - 0.7 0.8 - 0,7 08 - 0,7 0,8
—lg=0,5mA .
—Ilg =100 mA - 0,9 1,20 - 09 1,20 - 09 1,20
—lg=5mA
—Uge ' —lg, =10 mA - 0,3 06 - 0,3 06 - 0,3 0,6
—le;=11mA
—Ug=1V
fr MHz | —/c=10mA 100 200 - 100 200 - 100 200 -
—Uge=5V
f =100 MHz
F dB | —Uge=5V - 2 10 - 2 10 - 2 4
—Ic =100 pA
Ry=2kQ
f=1kHz
TAf=200kHz |
—Uge=5V - - - - - - - 2 4
—Ic =200 pA
Ry=2kQ
Af=30Hz +
+15 kHz

Ceso PF | —Ug=10V - 4 7 - 4 7 - 4 7

Cero pF | —Ugp=05V - 1 - - " - - 1 -
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BC 211 NPN — NF VYKONOVY PRO VSEOBECNE POUZIT{

PUZDRO: TO — 39
Zem dovozu: PLR

Medzné parametre:
Parameter Jedn BC 211
Ucso v 80
Uceo \ 40
Uggo v 5 A
Ie A 1 g
Iy A 0,1 8
Pt w tomp <25 °C 0,8
lease <26 °C 4,25
B, °C 175
Damo °C —40 ++125 %
Dy °C —65 ++175 §
Charakteristické adaje:
Parameter Jedn. . min. typ. max.
Ueericso v I =100 pA 80 - -
le=
Uggriiceo v lc=30mA 40 - -
=0
Uerieso v e =100 pA 5 - -
Ic=0
loes nA U =40V - 10 100
Rge =0
hoe - I =500 mA 30 - -
Ug=2V
Uce sat . v le=1A" - 04 10
k=01A
fr MHz I =50 mA 50 300 -
Uge =10V
f =50 MHz
Ceao pF Uge =10V - 8 25
=0
f=1MHz
Ceso pF Ugg=0,5V - - 80
Ic=0
f=1MHz
ton ns Ic =100 mA - 80 250
b=5mA
ton ns Ic =100 mA - 400 850
lgy =5mA
~lgo =5mA
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BC 313 PNP — NF VYKONOVY PRO VSEOBECNE POUZITI

PUZDRO: TO—39
Zem dovozu: PLR

Medzné parametre:

Parameter Jedn. Hodnota
—Ucgo v 60
—Ugeo Vv 40
—Ueeo v 5 *
~lg A 1 g {
—ly A 0,1 8|ax
Py w tamy <25 °C 08 T
w tease <256 °C 4,25
¥, °C 175 | i
B °C —40 + +125 %
9, °C ~65 + 4175 3 i
=4l
,53ma
Charakteristické adaje: }
Parameter Jedn. min. typ. max.
~Uericso \" —Ic=100 pA 60 - -
le=0
~Uisriceo \" —lc=30mA 40 - -
=0
—Ugrieeo v —lg=100 pA 5 - -
Ic=0
—legs nA —Uge =40V - 10 100
Rge=0
hoe - =l =500 mA 30 - -
—Uge=2V
—Uce sat \Y —lc=1A - 0,6 1,0
—l=0,1A
fr MHz —lc=50 mA 50 300 -
—Uge=10V
f=50 MHz
Ceso pF —=Uge =10V - 10 30
k=0
f=1MHz
Ceso pF —Ug=05V - - 180
Ic=0
f=1MHz
tn ns —=lc=100 mA - 120 250
—lg=5mA
ot ns —lc=100 mA - 260 850
~lgy =5mMA
—lp=5mA
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BC 413B NPN — NF NiZKOSUMOVY PRO VSEOBECNE POUZITI

PUZDRO: TO —92
Zem dovozu: RSR

Medzné hodnoty:

254

Uceo Uceo Uggo le Py os

v) v) v) (mA) (mW) (°C)

45 30 5 100 300 150

. g 60,45
Lo [
Charakteristické adaje:
lego Pri Ucs ; fr F
h. ri U, [/ f !
21 Prl Ucg c min. max. Pouzdro

(nA) V) ) (mA) (kHz) (MHz) (dB)

15 30 240 ...500 5 2 1 250 257 T17

") Ue=5V, lo=02mA, Ry=2kQ, Af=30 ...15000Hz
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BCW 30 PNP — VF PRO POVRCHOVOU MONTAZ

PUZDRO: SOT —23 max.3 max. %2
3
Zem dovozu: MLR 0.95 095 -
£ B , \
1 0
1
| el 0|
-
x DS
o X
g g
L
C
043
Medzné hodnoty: Charakteristické idaje:
Ucgo (Uges) 30V fr 150 MHz
Uceo 20V Poe 215 ... 500
Ueeo 5V ©oprile 2mA
I 100 mA Ut san
T, 150 °C max. 03V
P 200 mW') pri lg 10 mA
Ruja 0,62 K/mW F max. 10d8

1) Na keramickej podlozke 7 mm X 5 mm X 0,5 mm.
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BCW 32 NPN —VF TﬁANZISTOR PRO POVRCHOVOU MONTAZ

PUZDRO: SOT — 23
Zem dovozu: MLR

max.3

0.95

0.95

'1E

| m 0
x|
| g
c
043

max12

|

Medzné hodnoty: Charakteristické adaje:
Ucso (Uges) 30V f; 300 MHz
Uceo 20V hye 200 ... 450
Usso 5V pri I 2mA
I 100 mA cEsat
T, 150 °C max. 025V
Py 200 mW?) pri I 10mA
Ry 0,62 K/mwW F max. 10dB

1) Na keramickej podiozke 7 mm X 5 mm X 0,5 mm.
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BCY 58, BCY 59 NPN — NF PRO VSEOBECNE POUZITI

BCY 58, BCY 59 su kremikové, planarne epitaxné NPN tranzisto-
ry. Su urtené pre nizkoSumové NF predzosiliiovate a spinacie
obvody. .

BCY 58 a BCY 59 si komplementéarne k tranzistorom BCY 78
aBCY 79.

PUZDRO: TO-18

Hmotnost: max. 0,33 g

max.$4,9
Zem dovozu: MLR
™)
0
x
g
x.$57
n)|
o
€
E
. max.c0,5
Medzné hodnoty:
BCY 58 BCY 59
Uces 32 45 v
. 32 45 v
Uggo 7 v
e 200 mA
b 50 mA
T, 200 °C
T, —65...+200 °C
Pt 1 w Toase <45 °C
R 150 C/W
inia 450 °C/W
Statické parametre: v
BCY 58 BCY 59
loes 0,2 (<10) - nA Uee =32V
loes - 0,2 (<10) nA Uge =45V
lees 0,2 (<10) - pA Uge =32V
Tamp = 150 °C
les - 0,2 (<10) BA Uee =45V
Tamp = 150 °C
logy <20 - wA Uge =32V
—Ug =02V
Tamp = 100 °C
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leey - <20 pA Ug=45V
~Uge =02V
Tomp ™= 100 °C
leso <10 <10 nA Ug=5V
Ugnyceo >32 >45 v Ic=2mA
Uemyeso >7 >7 v le=1pA
Uo sar 0,12(0,05 ... 0,35) v Is=10mA
|, =0,25mA
Uce sar 0,3(0,15...0,7) v Io=100 mA
=25mA
Uge o 0,7 (0,6 ... 0,85) v Ic=10mA
Jp=0,25mA
Uge oat 0,9(0,75...1,2) v I =100 mA
k=2,5mA
Uee 0,5 v Ug=5V
Ic=0,01 mA
Uge 0,62(0,55...0,7) v Uge=5V
Ic=2mA
Uge 0,7 v Uge=1V
Ic=10mA
Uge 0,76 v Uge=1V
I = 100 mA
Dynamické parametre:
BCY 58 BCY 59
fr 250 (>125) MHz Uge=5V
lo=10mA
f =100 MHz
Ceso 3,5(<6) pF Ugg=10V
f=1MHz
Ceso 8 (<15) pF Ug=0,5V
f==1 MHz
F 2 (<6) dB Ue =5V
Jo™= 0,2 mA
Re =2 kQ
B==200 Hz

f=1kHz
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BCY 78, BCY 79 PNP — NF PRO VSEOBECNE POUZITI

BCY 78, BCY 79 sii kremikové, planarne epitaxné PNP tranzistory. Si ur-
tené pre nizko3umové NF predzosiliiovate a spinacie obvody. Kolektor
je vodivo spjeny s puzdrom. BCY 78 a BCY 79 su komplementarne k tran-

zistorom BCY 58 a BCY 59.

PUZDRO: TO — 18

Hmotnost: max. 0,33 g

Zem dovozu: MLR maxphd
L
o
9 !
] i
€
max.$57
)
o
£
E
max$05
Medzné hodnoty:
BCY78 BCY79
~Uces 32 45 v
—Ugeo 32 45 %
~Ueso 5 v
=l 200 mA
—l 50 mA
T 200 °C
T, —65 ... +200 °C
Py 1 w foase $45 °C
Ry 150 °C/W
R 450 °C/W
Statické parametre:
BCY78 BCY79
—loes 2(<0) - nA —Uge =32V
—les- - 2(<20) nA —Ugg =35V
—lges <100 - nA —Ugg =32V
—loes <100 nA —Uge=45V
—lges <10 - pA —Ugg=25V
Tamo = 150 °C
—lees - <10 uA —Uge =35V
Tomy= 150 °C
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BCY 78 BCY 79
—loey <20 - uA —Ueg =32V
+Uge = 0,2V
Tamp = 100°C
—loev - <20 HA —Uge =45V
+Uge =02V
Tams =100 °C
—lggo <20 <20 nA —Ugg =4V
—U(eaiceo 232 >45 \Y —lc =2mA
—Ugreao >5 25 v —le=1pA
—Ugnyces >32 245 v —ls=10pA
—Uce sar 0,12 (0,06 .. .0,25) v —lc=10mA
—lp=0,25 mA
—Uce sat 0,4(02...08) v ~l =100 mA
—lg=2,5mA
—Ugg sar 0,7(06...085) v —le=10mA
—lp=0,25 mA
—Uge s 0,85(0,7...1,2) v —le =100 mA
—lg = 2,5 mA
—Uge 0,55 v —Uge =5V
—Ic, = 0,01 mA
—Uge 0,65 (0,6 ... 0,75) v —Ugg =5V
—lc=2mA
—Uge 0,68 \ —Uge=1V
. —lg=10mA
—Uge 0,75 v —Uge=1V
—le =100 mA
Dynamické parametre:
BCY 78 BCY 79
fr 180 MHz —Uge=5V
—ic=10mA
f==100 MHz
Ceso 4,5(<7) pF —Ugg =10V
f=1MHz
Ceso 11(<15) pF —Ugg=05V
f=1MHz
F 2 (<6) dB —Uce=5V
—lg=0,2mA
Re=2kQ
B =200 Hz
f=1kHz
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2T 9135, 2T 9137 NPN — NF VYKONOVE PRO VSEOBECNE POUZITI
27 9139

Zem dovozu: BER -
| N |5
Medzné hodnoty: : -( V)
¥ |
Uca max. UGE max. UEB max. ’c max. ! =
R BT/ I )
1
sroiss| s | 45 5 } ol I
LA 60 5 1 Ll
2ro139 | 100 80 5 1 i
H I
| » > i i o
101max. imax. 'stg i N ! 0.7
Typ W) °C (°C) Wit
RER 0s
ro1ss | 8 150 -55 % +125 HUl i U L
aros7 | 8 150 -85+ +125 N
zrome | 8 150 | ° 554125 L‘,_]
L =70°C
Charakteristické idaje: 9,=25°C 5°C
- - - - U -
leso Uggriceo Uerycso Usrjeso P ,,%Eosal mA hoe leso
Typ Uoe=30V | lo=100mA | lo=100pA | fe=100pA | T 5%MA | | —150mA | Ug=5V
B =2V
(nA) v V) ) ) Uee=2 (wA)
2T 9135 100 45 45 5 05 40+250 10
are13r 100 60 60 5 05 40+ 160 10
279139 100 80 100 5 0.5 40+ 160 10
7
Ve T
_ Io =50 mA
T | TS0MA L o gomH;
U =2V 0
) U =5V
(MHz2)
219135 1 150
219137 1 150
2T 9139 1 150

*1,<300us; & <2%
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2T 9136, 2T 9138 PNP — NF VYKONOVE PRO VSEOBECNE POUZITI
2T 9140

Zem dovozu: BLR

7.8

SR S—

28

I
&|
Medzné hodnoty: g o o O l
U, u U I =
T 'CBO max. CEO max. EBO max. 'C max.
» V) V) (A) | l
1 1 T
(2]
21913 | —45 | —a5 -5 -1 d)] | J—N{ " T
2T9138 | —60 | —60 -5 -1 : .
2T9140 | —100 | —80 -5 -1 .
P, s 3, ' "gl
T tot max. ‘jmax. stg | 0"7 !
Polw | o (°C) | i | |
i f 05 i
219136 | 8 150 —55++125 Wy )l i Ui,
219138 | 8 150 —55++125 Sz
219140 | 8 150 —55++125
—_
Charakteristické udaje: 9,=25°C t5°C
) U,
leao Ugriceo Ugriceo Ugrjeeo Ie =c15‘;a Ifn A hoe leeo
Typ Us=30V | =10mA | 1o=100uA | fe=100pA | ST 00" IcU=1502n‘1lA U =5V
(nA) (\%) V) V) ) e (nA)
2T 9136 -100 —45 —45 -5 —0,5 40 250 —10
279138 -100 —60 —60 -5 —0,5 403160 —10
2T 9140 -100 —80 —100 -5 —0,5 40+ 160 —-10
f
UBE b
_ Ic =50 mA
v ICU 5:02n\1/A =5V
= f = 30 MHz
(MHz)
2T 9136 -1 60
279138 —1 60
2T 9140 -1 60
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BDX 33 NPN — NF VYKONOVY DARLINGTON

KFemikové vykonové tranzistory NPN .1920.6
v darlingtonové zapojeni.
10.16+0.5 0.95:0.44
POUZDRO: TO — 220 23.81+0.27
AN 1
Zemé dovozu: SFRJ 5 ‘ a .
=3l ¢ | 8 | H
- 3 }
sl e T
a| |
2
1RUBL I
B— . 19
c — 1! “I's
-
£
]
-
1.4620.31
2.54+0.25 2.51+0.47
5.08+0.25
P
Zapojeni vyvodi
Mezni hodnoty:
Napéti kolektor — emitor
=0 Uceo max. 45 \
Kolektorovy proud Ic max. 10 A
Ztratovy vykon P max. 70 w
Charakteristické adaje: 9, =25°C
Proudovy zesilovaci Cinitel
Uge=3V, Ic=4A Hose min.—max. 750
Saturaéni napéti
Ic=4 A, lg=8mA Uce oar min.—max. 25 v
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BF 245 N-KANAL — JFET PRO SPINACI APLIKACE

POUZDRO: TO—92
Zem dovozu: PLR

25

16|

-]
SILENG
Medzné hodnoty: Dgmy =25°C s
min. max.
Ugp 30 v o
Ups 30 v
Is 10 mA ~
Pt 360 mw N ,L_L_\M‘—
?, 150 °C T
B —40...+100 °C
D —55...+150 °c
Charakteristické idaje:
A
min. max. min. max. min. max.
loss 2 6,5 6 15 12 25 mA
pri Ugs 0 v
pri Ugs 15 v
Ugs —0,4 -2,2 -1,6 —-3,8 -3.2 -75 v
pri Ups 15 v
pri I 200 pA
Ugss ot —0,5 -8 v
pri Upg 15 v
pri I 10 nA
Ciass 11 pF
pri Ups 20 v
pri Ugs -1 v
pri f, 1 MHz
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BF 257, BF 258, BF 259 NPN — VF PRO KONCOVE STUPNE VIDEO

PUZDRO: TO — 39
Zemdovozu: PLR

Medzné parametre:

-3
3
Parameter .| Jedn. | BF 257 | BF 258 | BF 259 2
Ucso \ 160 250 300
Useo v 160 250 300
Ucen Pi Age k] V 160 250 300
Ueso v 5 5 5 '
le A 01 0,1 0,1 g
Qlxm
P w 5 5 5 toaso <50 °C ol8s
08 0,8 08 | t,,<25°C
¥, °C 175 175 175 '
B °c —55 az +175 §
Do °c —40 a2 +125 ! max
2083 | |
Charakteristické Gdaje: :
BF 257 BF 258 BF 259
Parameter Jedn.
min. typ. max. | min. typ. max. | min. typ. max.
leso nA Ugg=100V - - 50 | — - - - - -
=0
Ueg =200V - - - - - 50 | - - -
=0
Ugg =250 V - - - - - - - - 50
le=0
pA | Ugg=100V - - 20 |- - -1 - - -
k=0
Ucg =200V - - - |- = 2| - = -
=0
Usg =250V - - -] =- - —-1- - 2
le=0
Ugnjoso v Jo =100 pA 160 - - | 250 - - |30 - -
I,=0
* Upnyoeo v Io=10mA 60 - - |250 - — |30 - -
lg=0
Ugryeso v Je =100 pA 5 - - 5 - - 5 - -
=0
e - Io=30mA 2% 70 - 25 40 - % 40 -
Uge=10V
Uee sat v Io=30mA - 0,2 1 - 04 1 - 05 1
ly;=6mA
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f=1MHz

BF 257 BF 258 BF 259
Parameter Jedn.
min. typ. max. | min. typ. max. | min. typ. max.
fr MHz| /;=30mA 40 90 - 40 80 - 30 80 -
Uge =10V
=20 MHz
Ceeo pF Ugg=30V - 4 - - 4 - - 4 -
k=0
f=1MHz
Cizea pF Ueg=30V - 33 - - 33 - - 3,3 -
Ie=1mA
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BF 457, BF 458, BF 459 NPN — VF PRO KONCOVE STUPNE VIDEO

PUZDRO: TO — 126
Zem dovozu: PLR

Medzné parametre:

. N '
Parameter | Jedn. | BF457 | BF458 | BF 459 04 max. 8%mox.
Uceo \ 160 250 300 I gty i él
Uceo v 160 250 300 | .- _HL 5
Ueeo v 5 5 5 . B
I mA 100 100 100 f -
ls mA 50 50 50 l
'™ mA 300 300 300 | .
Pl w 12 1,2 1,2 tase <50 °C | g
10 10 10 taw $25°C | qs3max. || 3
¥ °C 150 150 150 u
Doy °c —40 az +125 !
Dag °C —55 az +155 por

Charakteristické ddaje:

BF 457 BF 458 BF 459
Parameter Jedn.
min. typ. max. | min. typ. max. | min. typ. max.

Ugneso v Io =100 pA 160 - - [ 280 - - |30 - -
Ig=0

Uggnyoeo v Is=10mA 160 — — | 250 - - [ 300 - -
=0

Ugnjeso v g =100 pA 5 - - 5 - - 5 - -
I,=0

lego nA Ugg=100V - - 50 - - - - - -
Ucg =200V - - - - - 50 - - -
Ugg=250 V - - - - - - - - 50

Uge at V | l,=30mA - 0,5 1 - 05 1 - 05 1
lg=6 mA

hoe - Uge=10V 25 40 - 25 40 - 25 40 -
I;=30mA

Ceso pF U =30V - 4,5 - - 45 - - 45 -
f=1MHz

fy MHz | Uge=10V 40 90 - 40 90 - 40 90 -
Ic=15mA
f=10 MHz

Ucexr \' Io =60 mA - 30 - - 30 - - 30 -
9,=100°C
f=10 MHz




|264 |1 OI DISKRETNI POLOVODICOVE SOUCASTKY e TRANZISTORY

BF 479S PNP — VF PRO UHF ZESILOVACE A SMESOVACE

BF 479S je kremikovy vysokofrekven&ny
PNP tranzistor doporu€eny pre UHF pred-
zosilfiovate a zmie$avate vo vstupnych
jednotkach TV prijima&ov. Ma vefmi nizke
Sumové &islo, dobri odolnost proti krizo-
vej modulécil v oblasti do 900 MHz.

PUZDRO: TO—50 .
Zem dovozu: MLR

Medzné hodnoty:

Ucgo =25V
Ugco =25V
Ugo =3V

e =50mA
T, =150°C
P, =160mW")
Rya =06 K/mW

") Tom=55°C

_max.6,1 ~06
max$52
12,
(o)
E [+
min9 _ _|

0
£
[S

B

max. 0,92

Charakteristické ddaje: (7,=25°C)

fr =1 300 MHz
prilc =8mA
G, =typ. 15dB
= min. 12,5 dB
=typ. 4dB
prile =8mA
f =800 MHz

max-2,7

-7
(=]

=1

min.1.2

——

max.0,22
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BF 506 PNP — VF PRO VHF SMESOVACE A OSCILATORY

BF 506 je kremikovy vysokofrekventny PNP tranzistor ur-
Zeny pre zmle3avate a neriadené VF predzosiliiovacie
stupne do 300 MHZ.

PUZDRO: TO—92
Zem dovozu: MLR

mux,og
Medzné hodnoty:
)]
—Uggo 40 v
—Uceo 35 v o !
—Ugeo 4 v | 3
—l 5 mA
Py 300 mw Tomo') <46 °C -
T, 150 °c e
7, —55...4+150 °C
Rina 350 °C/W
) T.w — teplota okolia
Statické parametre:
—lego <100 nA —Ug =20V
—Ugryceo >40 v —lg=10pA
—Ugryceo | >35 v —lg=2mA
—Uenjeso >4 \Y —lg =10 pA
hoe >25 —Uge =10V, —lc=3mA
Dynamické parametre:
fy 550 MHz —Ugg =10V, —lc =2 mA, f=100 MHz
—le 24,5 mA —~Ugg =10V, f= 100 MHz
Cia 0,12 pF —Ugg =10V, f= 100 MHz
Ceso 0,6 pF —Ucgg =10V, f=100 MHz
F 3,0 (<4,0) dB —Ugg =10V, —lc =2 mA, f =200 MHz, R, = 1 kQ
Gy 17(>15) dB —Ucgg =10V, —lc =3 mA, f =200 MHz, R, = 1 kQ
I. Gy >6 mA —Ugp =10V, A, =1k, f=200 MHz
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BSX 29 PNP — SPINACI TRANZISTOR

PUZDRO: TO — 18 A9max,
Zem dovozu: SFRJ % . :
jE i
5.7
¢ |
(‘\_l
i
@0,5ma //\
Medzné hodnoty: . ;
o
Ucso Uceo Ueso —lc Pt
v) V) V) - (mA) (mW)
min.. min. min. max. | max.
12 12 4 200 360

Charakteristické udaje:

hgie Pri —Uce —lc Ccs fr ton P g . tor Pri Ig
v) (mA) (pF) (MHZ) (ns) (mA) (ns)
min.— max. max. min. max. max.

(mA)

30120 05 30 6 400 60 30 90
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BSX 59, BSX 60, BSX 61

PUZDRO: TO —39

NPN — SPINACI TRANZISTORY

P94
Zem dovozu: SFRJ "
8
-
o HENN
Medzné hodnoty: @05
Ucso Uceo Ueso le P
Typ V) V) V) (mA) (mW)
min. min. min. max. max.
BSX 59 70 45 5 1000 1000
BSX 60 70 30 5 1000 1000
BSX 61 70 45 5 1000 1000
Charakteristické Gdaje:
hae Pri Uce ke Ces f ton Pl I Loy PIi I
T
w v) (mA) (PF) (MH2) (ns) (mA) (ns) (mA)
min.—max. max. min. max. max.

BSX 59 30—90 1 500 10 250 35 500 60 500

BSX 60 30—90 1 500 10 250 40 500 70 500

BSX 61 30—90 1 500 10 250 50 500 100 500
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BSY 34, KSY 34D NPN — SPINACI TRANZISTORY

PUZDRO: TO — 39
Zem dovozu: NDR

| #9-94

Statické charakteristické Gdaje: B, =25°C ] — /M&-
l .
lso  <70nA Uggo=50V b
lgo  STO0pA Uggo=50V; ®,=150°C s
Ugnpoeo > 40V loeo = 10MA . L] |
Uggrces > 60V lees = 10pA
Ugriceo > 60V lcgo = 100 pA |_max. 6.6 12,7-15
Ugriso > 5V lego = 100 pA
hpe  >10 lo=500MA; Uge=1V
hye >25 lo=100mA; Uge =1V
Ugeoar <15V I =500 mA; /; = 59 mA
Uggos <1V lo =500 mA; /=50 mA
Dynamické hodnoty: 9, =25°C Medzné parametre:
BSY 34 f;> 250 MHz Uge =10V; Ig =30 mA Usgo = 60V
- Uges = 60V
KSY 34D f;>200 MHz f=100 MHz U, = 40V-
Com < 6 pF Ugg=10V; Ig = 0; f =2 MHz U°Eg - sV
t,<50nS - Jo =500 mA; fg, =50 mA ,c“’ =600 mA
to,,<95nS —I32=25mA; RL_BOQ IB =200 mA
: 8  =200°C
®, =—65a7200°C
Informa&né hodnoty: P =28W (.=45°C)
Ry, =220grd./W
Ic (mA) he (Io/ls) Vet sa') Uce ) Ane = 60gra/W
1 23 0,62 -
10 37 0,70 -
100 42 0,85 0,17
500 25 1,20 0,60
') —hyne=10
Spinacie &asy:
t,, =30ns le =150 mA; lg, =15 mA; —/fg, = 15mA
tyy =50 ns R, =150
to, =30 NS Ic =500mA; lg; =50 mA; —lgp, =25 mA
tey =65ns R =80Q
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KF 167, KF 173 NPN — VF PRO RIZENE MF STUPNE

PUZDRO: TO—12
Zem dovozu: RSR

Medzn é hodnoty:

KF167 Uggo =40V KF 173 Ugeo =40V
Uego =30V Ugeo =25V
Uggo =4V Ugo =4V
I =25mA I =25mA
Py =130 mW Py =200mW
¥ =175°C % =175°C

Charakteristické Gdaje:

KF167 hye =25 KF 173 hye =40
prile =4mA prilc =7mA
lcgo =100 nA leso =100 nA
Ucgo =20V Uggo =20V
Cyps =0,15pF Ci =0,23pF

f, =350 MHz fr =550 MHz
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SF 240, SF 245 NPN — VF PRO KONCOVE STUPNE VIDEO

PUZDRO: TO —92

Zem dovozu: NDR &
Medzné parametre: 9, =25°C —
0 =) 1 E
SF 240 SF245 ~ 0 g S S
, 3,
P, =160W P, =200W
Ucpg= 40V Uggg= 40V 03
Uceg= 30V Ugeg= 25V .
Ugg= 4V U= 4V
I = 25mA lc = 25mA 25 42 125
9= 125°C
B, =—40°C a2 +100°C
Elektrické hodnoty: D,=25°C
lego (Usg = 40 V) <500 nA <500 nA
Ugryceo (lo = 1 mA) 230V >25V
Ugryeso (e = 10 pA) >4V >4V
Io(Ugg =5V, I =10 mA) <1,7mA (Uge=10V, I =7mA) <185pA
fr(Ugg=10V; o= 4 mA, 450 MHz (Uge =10V, lc=7mA, 800 MHz
f= 100 MHz) f=100 MHz)
—Coc(Uee =10V, lo=1mA, | 0,24pF
F 240 12c \YCce (o]
S f=10,7 MHz) SF 245 0,36 pF
Gye (Upe =3V, ;=11 mA, <—31d8B (Uee=10V; Iy =7 mA, 2265 dB
f=36 MHz, R, = 400, f=136 MHz, R, =240 9)
A, =1,2kQ) A =12kQ
Gye (Ue =10V, lg =4 mA, >24 4B
f=36 MHz, R, = 400 Q
R =12k
F(Uge=10V, lg=4mA, typ 3 dB
f=36 MHz, R, = 400 Q)




DISKRETNI POLOVODICOVE SOUCASTKY e TRANZISTORY |10|271|

SF 358, SF 359 NPN — VF PRO KONCOVE STUPNE VIDEO

PUZDRO: TO — 126 75 26 +32 i
Zahraniény anal6g: BF 458, BF 459 X 1
Zem dovozu: NDR | i
1 — -
! 1
4 el
e
' |
=|. I i : |
ST ; T
' = i
15 | LI ' il 5
T A i |
! f i @
| i |
08 I
{Hl 1 05 l L !
i i | 1
T E C 8
Y.
Medzné parametre:
SF 358 SF 359
Ucso 250 300 v
Uceo 250 300 v
Ugso 5 v
Ie 100 mA
Ies 300 mA
Is _.50 mA
P pri &, <90 °C 6 w
Pa pri 9, <25°C 1,2 w
b, 150 °C
o, —40...+125 °C
Elektrické parametre: 9,=25°C—5K
SF 358 SF 359
Ieso (SF 358 Ugg = 200 V) <50 nA
(SF 359 Ucg =250 V) <50 nA
Uce sat (lc="30 mA, |y =6 mA) <1 v
Poe (Uge =10V, Ic = 30 mA) >25
fr (Uge =10V, Ic =15 mA, f,, = 20 MHz) =60 MHz
Case (Uge =10V, Ic =0, f, =1 MH2) <4,5 pF
—Cize (Uge =30V, [ =0, f, =1 MHz) <35 pF
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SU 111 NPN— VYKONOVY DARLINGTON PRO ELEKTRONICKE
ZAPALOVANI

Kfemikové vykonové tranzistory NPN v darlingtonové zapojeni, uréené
pro elektronické spingci obvody.

POUZDRO: TO — 3

Zahraniéni analog: BU 921
Telefunken

Zemé dovozu: NDR

Mezni hodnoty:

Napéti kolektor — baze

k=0 Ucso max. 450 A
Napéti kolektor — emitor

k=0 Ueeo max. 400 \"
Kolektorovy proud Ie ) max. 10 A

mezni Iom max. 15 A
Ztratovy vykon

9. <25°C P max. 120 w
Tepelny odpor Riypye max. 1,25 KW
Rozsah pracovni teploty okoli b, min.—max. —40...+125 °C
Rozsah teplot pfechodu 1) min.—max. —40...+175 °C

Charakteristické adaje: D =25°C
min.—max.

Zbytkovy proud kolektor — emitor

Uge =—2V; Uge =450 V loes <1,0 mA
Saturaéni napéti

le=TA; =014 A

kolektor — emitor Uck sat <1,8 \Y

béaze — emitor Uge st <5 \
Prirazné napéti kolektor — emitor

Ik=01A " Ugnieo 2400 \Y

Prirazné napéti zachytné diody
lem=T7A Upn 3,0 v
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SU 160 NPN — SPINACIi VYKONOVY PRO RADKOVY ROZKLAD

Kfemikové vykonové tranzistory NPN urtené pro horizontaini vychylo-
vaci stupné v barevnych televiznich pHjimagich.

POUZDRO: TO—3

Zahraniéni analog: BU 208A
Valvo

Zemé dovozu: NDR

€025

Mezni hodnoty: 9,=-—10...+100 °C

Napéti kolektor — emitor mezni !

Rge <100Q Uceam max. 1500 \'
Napéti kolektor — emitor

=0 Ueeo max. 700 \'
Kolektorovy proud Ic max. 5,0 A

mezni Iew max. 7.5 A
Béazovy proud — mezni len max. 4,0 A
Ztratovy vykon

9, <95°C P max. 12,5 w
Tepelny odpor Ry max. 2,0 Kw
Rozsah pracowni teploty okoli D, min.—max. —-10...+100 °C
Rozsah teplot piechodu D, min.—max. —10...+120 °C

Charakteristické Gdaje: ‘ d.=25°C
min.—max.

Zbytkovy proud kolektor — emitor

Uge = 1500 V; Uge =0V lees <1,0 mA
Prtrazné napéti kolektor — emitor

k= 0; Il =100 mA Ugriceo >700 v
Saturaéni napéti

le=45A; =2A

kolektor — emitor Uce ear <5,0 v

béze — emitor Uge gar <1,5 "
Doba poklesu proudu kolektoru

leena=45A; heng™=18A ]

L =10pH 4 <1,0 us
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SU 161 NPN — SPINACI VYKONOVY PRO RADKOVY ROZKLAD

Kfemikové vykonové tranzistory NPN ur&ené pro horizontaini vychylo- 243402
vaci stupné v &ernobilych a barevnych televiznich pFijimagich.

POUZDRO: TO—3 Elg@ ¥ %

Zahrani€ni analog: BU 205
Valvo 40max

Zemé dovozu: NDR

Mezni hodnoty: Dy=-—10...4+100°C

Napéti kolektor — emitor mezni

Rge <100 Q Ucerm max. 1500 v
Napéti kolektor — emitor

k=0 Useo max. 350 v
Kolektorovy proud Ic max. 2,5 A

mezni '™ max. 3,0 A
Bazovy proud — mezni ™ max. 25 A
Ztratovy vykon

9. <95°C P max. 10 W
Tepelny odpor Rpic max. 25 K/W
Rozsah pracovni teploty okoli D, min.—max. -10...+100 °C
Rozsah teplot piechodu B, min.—max. -10...+110 °C

Charakteristické udaje: D,=25°C
min.—max.

Zbytkovy proud kolektor — emitor

Uge = 1500 V; Uge =0V lees <3,0 mA
Prirazné napéti kolektor — emitor

lg=0; I =100mA Ugniceo 2350 v
Saturaéni napéti

le=2A;gb=1A

kolektor — emitor Uce st <5,0 v

béaze — emitor Uge sat <15 v
Doba poklesu proudu kolektoru

ICcnd= 2 A; lBend =1A

L ~10pH t <1,0 us
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SU 167 NPN — SPINACi VYKONOVY PRO SPINANE ZDROJE

Kfemikové vykonové tranzistory NPN uréené pro spinané sitové zdroje
a obvody pro Fizeni otatek elektromotort

POUZDRO:TO -3

Zahrani¢ni analog: BUY 69C
Texas Instruments

Zemé dovozu: NDR

Mezni hodnoty: D, =—25...+125°C

Napéti kolektor — baze

=0 Ucgo max. 800 \'
Napéti kolektor — emitor

k=0 Uceo max. 325 v
Kolektorovy proud Io max. 10 A

mezni Iem max. 15 A
Ziratovy vykon

P, <25 °C P max. 100 w
Tepelny odpor Ry max. 1,25 KW
Rozsah pracovni teploty okoli ¥ min.—max. —25...+125 °C
Rozsah teplot pfechodu L) min.—max. —50...+150 °C

Charakteristické Gdaje: D, =25°C
min.—max.

Zbytkovy proud kolektor — emitor

Uge =—2V,; Uge =800 V lees <1,0 mA
Saturaéni nap&ti

1c=80A; g=25A

kolektor — emitor Uce sar 3,3 \

béze — emitor Uge sar <?,2 : v
Proudovy zesilovaci éinitel _

Uge=10V; [;=25V hoye 215
Prirazné napéti kolektor — emitor

Ic=100mA Upryceo 2325 v
Prirazné napéti emitor — baze

I,=10mA Ugmeso 28,0 v
Doba poklesu proudu kolektoru

loons=80A; h=—l=+2,5A 4 1,0 us
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SU 169 NPN — SPINACI VYKONOVY PRO SPINANE ZDROJE

KFemikové vykonové tranzistory NPN ur&ené pro spinané sitové zdroje

a obvody pro fizeni otd&ek elektromotord.

POUZDRO: TO—3

Zahraniéni analog: BUX 81, BUY 69A
Valvo,

Zemé dovozu: NDR

Mezni hodnoty:

\}/
L__26max.

Napéti kolektor — baze

=0 Ucso max. 1000 v
Napéti kolektor — emitor

=0 Uceo max. 400 v
Kolektorovy proud Ie max. 10 A

mezni Ien max. 15 A
Ztratovy vykon

9. <25°C P max. 100 w
Tepelny odpor Ry max. 1,25 K/W
Rozsah pracovni teploty okoli ¥, min.—max. —25...+125 °Cc .
Rozsah teplot prechodu L min.—max. —50...+150 °C

Charakteristické udaje: B =25°C
min.—max.

Zbytkovy proud kolektor — emitor

Ug=—2V; Uge = 1000 V lees <1,0 mA
Saturaéni napéti

Ic=80A;k=25A

kolektor — emitor Uce sar ]33 v

baze — emitor Ut sar L2 v
Proudovy zesilovaci ¢initel

Uge=10V; Ic=25A [ 215
Prarazné napéti kolektor — emitor

Ic =100 mA Ugriceo 2400 v
Prirazné napéti emitor — baze .

lc=10mA Ugrjeso 28,0 v
Doba poklesu proudu kolektoru

loona=80A; h=—l=25A t 1,0 us
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SU 188 NPN — SPINACI VYKONOVY PRO SPINANE ZDROJE

Kremikové vykonové tranzistory NPN uréené pro spinané sitové zdroje

a vSeobecné pouZiti.

POUZDRO: TO—3

Zahraniéni analog: BUX 42
Siemens

Zemé dovozu: NDR

Mezni hodnoty:

B,=—25...+125°C

Napéti kolektor — baze

=0 Ucso max. 300 v
Napéti kolektor — emitor

k=0 Ugeo max. 250 Vv
Kolektorovy proud Ie max. 20 A

mezni lom max. 25 A
Ztratovy vykon

d.<25°C P max. 150 w
Tepelny odpor Ryye max. 1,17 K/W
Rozsah pracovni teploty okoli B, min.—max. —-25...+125 °C
Rozsah teplot prechodu L min.—max. —25...+200 °C

Charakteristické idaje: ¥, =25°C
min.—max.
Zbytkovy proud kolektor — emitor
[ Ue=300V; Upe =—2V Joes <1,0 mA

Saturaéni napéti

k=10A;5=125A

kolektor — emitor Uce sar <1,5 \
Doba poklesu proudu kolektoru

loena= 10A b=k =125A;

—=2,5A 1, 0,7 us




l278|1 OI DISKRETNI POLOVODICOVE SOUCASTKY @ TRANZISTORY

SU 189 NPN— SPINACI VYKONOVY PRO SPINANE ZDROJE

Kfemikové vykonové tranzistory NPN uréené pro spinané sifové zdroje
afidici obvody pro elektromotory.

POUZDRO: TO—3

Zahraniéni analog: BUS 13
Valvo

Zemé dovozu: NDR

Mezni hodnoty:

Napéti kolektor — baze

=0 Uggo max. 850 '
Napéti kolektor — emitor

=0 Ugeo max. 400 v
Kolektorovy proud Ie max. 15 A

mezni Iem max. 30 A
Ztratovy vykon

" 9,<25°C Pay max. 175 w
Tepelny odpor Ry max. 1,0 KW
Rozsah pracovni teploty okoli ?, min.—max. —25...+125 °C
Rozsah teplot pfechodu B, min.—max. —25...4200 °C
Charakteristické udaje: D, =25°C
min.— max.

Zavémy proud kolektor — emitor

Uge =850 V; Rge <10Q Ieen <1,0 mA
Saturaéni napéti kolektor — emitor

I=10A; h=2A Use st <1,5 v
Saturaéni napéti baze — emitor

Ic=10A; gp=2A Uk sat <1,6 v
Prirazné napéti

kolektor — emitor

I = 200 mA Ugnyceo >400 v

emitor — baze

l=10mA Ugreso <10 v
Doba poklesu proudu kolektoru

Ic=10A; gp=—=2A & 08 us




DISKRETNI POLOVODICOVE SOUCASTKY e TRANZISTORY |1 0|279l

SU 190 NPN — SPINACI VYKONOVY PRO SPINANE ZDROJE

Kfemikové vykonové tranzistory NPN urtené pro spinané sitové zdroje

afidici obvody pro elektromotory.

POUZDRO: TO—3

Zahranicni analog: BUS 13A
Vaivo

Zemé dovozu: NDR

84302

: é
I} L ' J P
[ m— T 1<)
» !
el - g |
ol> 169 +0.25
Mezni hodnoty: D,=—25...+125°C
Napéti kolekior — baze ,
=0 Ugso max. 1000 \
Napéti kolektor — emitor
=0 Uceo max. 450 \
Kolektorovy proud Io max. 15 A
mezni lem max. 30 A
Ztratovy vykon
9. €25 °C Pt max. 175 w
Tepeliny odpor Ryye max. 1,0 K/W
Rozsah pracovni teploty okoli D, min.—max. —25...+125 °C
Rozsah teplot prechodu B min.—max. —25...+200 °C
. Charakteristické ddaje: 9, =25°C
min.—max.
Zavérmny proud kolektor — emitor
Uge= 1000 V; Rge <10Q leen <1,0 mA
Saturacni napéti kolektor — emitor
k=8A;E=16A Uce st <1,5 v
Saturadni napéti baze — emitor
Ic=8A;=16A Uge sat <1,6 v
Prarazné napéti
kolektor — emitor
I =200 mA Ueryceo 2450 \
emitor — baze
I, =10 mA Ugnyeso <10 '
Doba poklesu proudu kolektoru
lo=8A;g=—k=16A 4 0,8 us
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SU 380 NPN — SPINACI VYKONOVY PRO SPINANE ZDROJE

Kfemikové vykonové tranzistory' NPN urtené pro spinané sifové

zdroje a vSeobecné pouZiti.

POUZDRO: TO — 220

Zahraﬁiéni analog: BUT 11
Valvo

Zemé dovozu: NDR

Mezni hodnoty:

B5max

1=

Napéti kolektor — baze

=0 : Ucgo max. 850 v
Napéti kolektor — emitor

=0 Ueso max. 400 v
Kolektorovy proud Io max. 6,0 A

mezni '™ max. 8,0 A
Ztratovy vykon

9, <25°C Py max. 85 w
Tepelny odpor Ry max. 1,76 K/wW
Rozsah pracowvni teploty okoli D, min.—max. —25...+100 °C
Rozsah teplot pfechodu B min.—max. =25...+175 °C

Charakteristické Gdaje: 9,=25°C
min.—max.

Zbytkovy proud kolektor — emitor

Uge =850 V; Uge —2V lees <03 mA
Saturaéni napé&ti

lc=25A;g=05A .

kolektor — emitor Uge st <15 v

béaze — emitor B sat <13 A
Prarazné napéti emitor — baze

le=10 mA Ugrjeeo 27,0 \
.Doba poklesu proudu kolektoru

Ic=25A;=05A;—=1,0A t 0,8 us




